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摘要(译)

一种电容式超声换能器（c-MUT），包括硅衬底和换能器元件，换能器
元件包括换能器单元，每个换能器单元由配备在硅衬底的顶表面上的第
一电极构成，第二电极与第一电极相对放置具有预定间隙的膜和用于支
撑第二电极的膜，其中在相邻的换能器之间配备沟槽，并且在沟槽中形
成导电膜。
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